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Resumo (Abstract) 

Esse trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema híbrido de iluminação otimizado para 
determinação do band gap óptico de materiais semicondutores na faixa espectral de 200nm e 
1100nm. 

Para isso foi desenvolvida uma fonte de iluminação capaz de fornecer uma faixa espectral na 
região de interesse, obtendo os dados necessários para utilizar o método de Tauc para a 
determinação do band gap da amostra. 

Os resultados obtidos viabilizam esse 
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